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EDITAL PARA A SELECAO DE BOLSISTA E FORMACAO DE CADASTRO RESERVA
PARA O PROGRAMA DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA (PACTec)
IFSP CAMPUS VOTUPORANGA
N° 007/2026

A FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO - FAI'UFSCar, entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob 0 n° 66.991.647/0001-30 ¢ na Inscricao Estadual n® 637.148.460.118,
com sede no campus da Universidade Federal de Sao Carlos — UFSCar, area norte, Rodovia
Washington Luis, km 235, defronte a rotatdria de interseccao entre as ruas dos Bem-Te-Vis e dos
Caracaras, s/n°, na cidade de Sdo Carlos-SP, neste ato representada por seu Coordenador de Gestao
de Pessoas, Sr. Alagui Marques Pereira, devidamente autorizado por meio do “Ato de Delegagio de
Competéncia da FAI*UFSCar”, expedido em 13 de setembro de 2023 pelo Diretor Executivo da
FAI-UFSCar, Prof. Dr. Targino de Aratjo Filho, este legitimado conforme designacdo constante na
59" (quinquagésima nona) Ata da Reunido Ordinaria do Conselho Deliberativo da Fundagdo, na
qualidade de Fundagdo de Apoio ao Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia de Sao
Paulo — IFSP, nos termos da Portaria Conjunta MEC/MCTIC n° 259, de 27 de novembro de 2024 e
conforme o Acordo de Cooperacao Institucional n® 16/2021, visando dar publicidade aos seus atos e
contratagdes, assegurando igualdade de condigdes a todos os interessados, torna publica a abertura
do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para selecdo de bolsistas e formagdo de cadastro
reserva para atuagdo nos projetos elencados no Anexo I, conforme os termos a seguir e
CONSIDERANDO que:

I) O Programa de Apoio a Ciéncia e Tecnologia do IFSP (PACTec) foi aprovado no Conselho de
Pesquisa, Inovagao e Pés-Graduacao como um programa que permite a captacao externa de recursos
para pagamento de bolsas a estudantes em projetos de Iniciacdo Cientifica e Tecnologica;

IT) O PACTec ¢ gerenciado pela Fundagdo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e
Tecnologico (FALLUFSCar), devidamente autorizada como Fundagdo de Apoio ao IFSP;

IIT) As bolsas serdo pagas pela FAL.UFSCar, conforme houver captacido de recursos externos para
execucao de cada subprojeto;

IV) Este edital tem como Fonte Financiadora das bolsas a Secretaria de Ciéncia e Tecnologia do

Estado de Sao Paulo, com recursos oriundos de Emendas de Deputados Estaduais, € que estas estdo
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indicadas no Anexo I. A Fonte Financiadora podera solicitar relatérios e prestacdes de contas ao longo
do projeto, que deverdo ser prontamente atendidas pelo bolsista;

V) Que o PACTec contempla projetos previamente submetidos e aprovados no ambito dos Editais do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciacao Cientifica (PIBIFSP) dos campi do IFSP, bem como
em Editais de Cadastro de Reserva de Projetos publicados pelos proprios campi ou pela Reitoria do

IFSP.

1. DO OBJETIVO

1.1. O objetivo deste Edital ¢ selecionar bolsista e formagao de cadastro de reserva discentes
regularmente matriculados IFSP campus VOTUPORANGA que tenham, preferencialmente, a data
de conclusdo do curso posterior a junho de 2027, com disponibilidade para dedicar-se as atividades
de pesquisa, com possibilidade de atuacdo presencial nas dependéncias do campus conforme
definicdo do coordenador do projeto.

1.2. Este edital ¢ voltado, especificamente, para discentes regularmente matriculados em
curso de nivel médio/técnico ou de graduagao.

1.3. Este edital podera ser revogado a qualquer tempo, no todo ou em parte, sem que isso
implique em direito a indenizag¢do ou reclamacao de qualquer parte.

1.4. Em um prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da publicacdo deste Edital, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos e impugnagao do presente documento. Decorrido este prazo,
decaira do direito de fazé-lo.

1.5. A efetiva convocacdo dos candidatos selecionados esta condicionada a aprovacao da

respectiva emenda pelo 6rgao concedente.

2. DA VAGA

2.1. Para cada projeto, sera selecionada a quantidade de bolsistas indicados no Anexo I do
Edital, com formac¢ao de cadastro de reserva seguindo a lista de classificagao.

2.2. No momento da inscri¢cao, o estudante deverd indicar o projeto para o qual esta se
candidatando, nao podendo se candidatar em mais de um projeto no mesmo edital.

2.3. Cada vaga listada no Anexo I possui a sua quantidade de bolsistas, pré-requisitos e
competéncias desejadas pelo coordenador do projeto, devendo o candidato se atentar aos pré-
requisitos.
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2.4. Todas as atividades do bolsista serdo orientadas e supervisionadas pelo Coordenador do

Projeto, e ambos responderdo a Coordenacgdo de Pesquisa e Inovacao (CPI) do campus, & Comissao

Gestora do PACTec e a FAI*UFSCar, para fins de acompanhamento, gestdo e fiscalizagdo do

cumprimento das atividades e obrigacdes relacionadas a bolsa.

2.5. Havendo necessidade de troca do bolsista, ¢ recomendado que o coordenador do projeto

comunique a CPI do campus com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, para que haja tempo habil

para lancamento de novo edital especifico de seleciao de bolsista para o projeto, caso seja necessario.

3. DAS ATRIBUICOES DO BOLSISTA

3.1. Serdo atribui¢cdes do bolsista, quando no exercicio da atividade, com a supervisdo do

coordenador do projeto:

Estar ciente e de acordo com as diretrizes e normativas do PIBIFSP e do edital que aprovou o
projeto ao qual estd se candidatando;

Formalizar o aceite da bolsa por meio da assinatura da Proposta de Bolsa no sistema da
FAIL.UFSCar;

Cumoprir o plano de trabalho e as determinagdes do coordenador do projeto para realizagdo da
pesquisa, 0s prazos para entrega do relatdrio parcial e final definidos pela Comissdo Gestora
do PACTec, bem como outras demandas apresentadas pela Fonte Financiadora da Bolsa;
Elaborar e submeter os Relatorios Parcial e Final do projeto a aprovagdo do coordenador do
projeto, além de garantir a entrega dos documentos necessarios no prazo estipulado no projeto.
O atraso na entrega dos relatorios poderd acarretar a interrup¢ao do pagamento da bolsa até a
efetiva entrega e aprovagao do relatorio;

Nao acumular a bolsa paga pela Fonte Financiadora com quaisquer outras fomentadas com
recursos proprios do IFSP, por outras agéncias de fomento a pesquisa (Capes, CNPq,
Fundagdo de Amparo a Pesquisa, Finep, dentre outras) ou por Fundag¢des de Apoio, exceto as
provenientes da Politica de Assisténcia Estudantil (PAE) do IFSP;

Solicitar ao coordenador do projeto a substituicdo ou o cancelamento da bolsa em caso de
afastamento das atividades no IFSP, sem justificativa, por mais de 5 dias tteis;

Comunicar a Coordenagao de Pesquisa e Inovacdo do campus qualquer atraso no pagamento

da bolsa.
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3.2. No ambito dos projetos o bolsista desempenhara as seguintes fungdes:
a) Pesquisa e revisdo bibliografica;
b) Coleta e andlise de dados ou desenvolvimento tecnologico;
c¢) Elaboragao de relatérios;

d) Participa¢dao em reunides e eventos.

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. O processo de selecao dar-se-4 em duas fases, sendo a primeira fase a homologagao das
inscri¢des, em carater eliminatério, e a segunda fase, andlise do perfil do candidato conforme os
critérios apresentados no item 4.3. do edital, em carater eliminatério e classificatorio.

4.1.1. Somente serdo homologados os candidatos que atendam aos pré-requisitos do Edital ou
da vaga pleiteada, conforme Anexo I do edital.

4.1.2. Caso seja verificado na segunda fase o ndo atendimento aos pré-requisitos previstos no
Edital, o candidato ndo tera atribui¢do de nota com a justificativa de ndo atendimento aos pré-
requisitos.

4.2. A andlise das inscricdes e selecdo dos interessados serda de responsabilidade da
Coordenacao de Pesquisa e Inovagdo do campus e do coordenador do projeto, respeitando os critérios
do presente edital, sob supervisdo da FAI*UFSCar, que acompanhard e homologara os resultados das
etapas para garantir a lisura do processo e conformidade com os requisitos legais.

4.3. Serao avaliados os seguintes critérios de andlise e julgamento:

CRITERIO NOTA

Ja ter atuado em pesquisa com as mesmas | até 5 pontos, com possibilidade de
caracteristicas atribuicdo de valores decimais.

até 5 pontos, com possibilidade de

2 | Atendimento as competéncias desejaveis do Anexo I B .
atribui¢ao de valores decimais.

4.3.1 A pontuagao dos critérios 1 e 2 sera realizada pelo coordenador do projeto e pelo CPI do
campus, sob supervisdo da FAI*UFSCar e sera baseada na anélise do Anexo II, preenchido e entregue
pelo candidato no momento da inscri¢do, com o objetivo verificar a experiéncia e as competéncias do

candidato para o desempenho da funcao.
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4.4. A nota final corresponde a soma das notas dos critérios 1 e 2, sendo que serdao
desclassificados os candidatos que obtiverem nota zero na nota final.

4.5. Em caso de empate, a ordem de classificacdo deve considerar a maior nota recebida no
critério 1; em permanecendo o empate, a maior nota no critério 2. Em permanecendo o empate em
todos os critérios, devera ser escolhido o candidato que possua a maior idade.

4.6. O resultado final compreendera a lista de classificagdo, composta pelo candidato
selecionado e pelos candidatos em lista de espera.

4.6.1. Na auséncia de candidatos aprovados ou de lista de espera para a vaga, caberd ao

coordenador do projeto a indicacdo de estudante com perfil compativel com os requisitos da vaga.

5. DA INSCRICAO
5.1. A inscri¢ao dos candidatos dar-se-a4 exclusivamente por meio do formulério eletronico
disponivel abaixo, impreterivelmente no prazo previsto no item 8. CRONOGRAMA deste edital.
Link para o formulario: https://forms.gle/VgXikJNz6nbHEkG17

5.1.1. No formulario de inscri¢do deverdo ser anexados, em formato PDF, os seguintes
documentos:
a) Copia do RG e do CPF ou CNH, frente e verso;
b) Atestado de matricula do SUAP - Orientacdo de como obter o atestado em

https://bit.ly/3GUQCMm;

c¢) Curriculo Lattes atualizado no ano corrente;

d) Anexo II (disponivel em https://bit.ly/4kmDcai) preenchido;

e) Anexo IV - Termo de Anuéncia do Responsavel (disponivel em

https://bit.ly/3SJDjR1), apenas caso o candidato seja menor de idade.

5.1.2. A auséncia da autorizacdo prevista no item 5.1.1.e., no caso de candidato menor de
idade, impossibilita a convocagdo do candidato, ainda que aprovado.

5.1.3. Cada candidato poderé se candidatar a apenas um projeto, que devera ser indicado no
formulario eletronico. Os projetos, pré-requisitos € competéncias estdo listados no Anexo 1.

5.2. O horario limite para envio das inscrigdes sera até as 23h59 (vinte trés horas e cinquenta
¢ nove minutos) horario de Brasilia, na data fixada no CRONOGRAMA, nao sendo aceitas inscrigdes

enviadas ap6s a data e horério limite.
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5.3. A FALUFSCar nao se responsabilizara pelas inscri¢des nao recebidas por problemas
técnicos.

5.4. E vedada a participagdo de conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, do coordenador do projeto, assim como de
servidor da UFSCar, IFSP, EMBRAPA, EBSERH, que atue na dire¢dao das respectivas entidades e
ocupantes de cargos de dire¢ao superior da UFSCar, IFSP, EMBRAPA ¢ EBSERH.

5.5. Apenas para os projetos que ndo tiverem nenhum candidato homologado na primeira fase,
serd permitida a inscri¢do, pelo mesmo formulério indicado na cldusula 5.1., para a segunda chamada

conforme previsto no item 8. CRONOGRAMA.

6. DO RECURSO
6.1. Apos a publicacdo e divulgacdo do resultado preliminar de cada fase, os interessados
poderdo interpor recurso a FALUFSCAR, de acordo com cronograma do edital, por meio do email:

pactec(@fai.ufscar.br.

6.1.1. Obrigatoriamente deve ser preenchido e enviado o Anexo III (Formulario de Recurso),

disponivel em https://bit.ly/3Zk7an6. Nao serdo aceitas informagdes adicionais no recurso, devendo

o candidato se ater a defesa da candidatura apresentada. Para andlise do recurso, serd considerado
apenas o Anexo III.

6.2 A andlise da interposi¢ao de cada recurso sera realizada pela Coordenadoria de Pesquisa
e Inovacao do campus juntamente com o coordenador do projeto em que o estudante se candidatou,
com a participacdo da FAI*UFSCar, que atuard na avaliagdo da legalidade e adequacdo procedimental
das decisdes recursais.

6.3. O resultado da anélise dos recursos sera publicado conforme o item 8. CRONOGRAMA.

7. DA BOLSA

7.1. A convocagdo do(s) bolsista(s) ocorrera ap6s a publicagdo do resultado e seguird a ordem
de classificag¢do e quantidade de vagas de cada projeto, conforme Anexo L.

7.2. A aprovagdo neste edital ndo garante a concessao da bolsa. A concessdo das bolsas esta
condicionada a captacdo de recursos externos por meio do PACTec, ndo sendo utilizados recursos
orcamentarios do IFSP e da FAL.UFSCar para pagamento das bolsas, com exce¢ao dos casos em que

houver necessidade de contrapartida nos projetos.
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7.2.1. Caso seja contemplado, o candidato recebera uma comunicagdo da Pro-Reitoria de
Pesquisa e P6s-Graduacao do IFSP para preenchimento do sistema da FAL.UFSCar e aceite da bolsa
por meio da assinatura da Proposta de Bolsa no préoprio sistema.

7.3. As bolsas terdo vigéncia por 10 (dez) meses, sem possibilidade de prorrogagao.

7.4. O valor mensal das bolsas sera de R$ 700,00 (setecentos reais), com dedicagdo de 20
horas semanais, sem prejuizo de suas atividades académicas.

7.5. Em caso de desisténcia durante a vigéncia da bolsa, o estudante devera comunicar o fato
por e-mail ao coordenador do projeto, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

7.5.1. A indicacdo do novo bolsista observard o cronograma administrativo, devendo ocorrer
até o 5° (quinto) dia do més para processamento no ciclo vigente.

7.5.2. O estudante desistente devera apresentar relatdrio parcial das atividades desenvolvidas
até a data do desligamento.

7.6. Estudantes concluintes em 2026 poderdo permanecer no projeto até no maximo final de

novembro.

8. CRONOGRAMA

8.1. Cronograma regular do Edital

ETAPA DATA
Publicagdo do edital 15/06/2026
Periodo de Inscrigdes de 15/06/2026 a 22/06/2026
Andlise do Perfil do Candidato 23/06/2026 a 29/06/2026
Publicacdo do resultado preliminar até 02/07/2026
Prazo para recursos até 03/07/2026
Publicagao do resultado até 14/07/2026
9. DISPOSICOES FINAIS

9.1. A relacdo final dos candidatos classificados serd publicada através do site

www.fai.ufscar.br.

9.2. O bolsista devera manter, durante a vigéncia, todas as condi¢des de qualificagdo,
habilitacdo e idoneidade necessarias ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados

os seus dados cadastrais.
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9.3. A condicdo de bolsista ndo gera relacdo celetista entre as Partes, nem configura a
concessao de cargo ou emprego publico, ndo sendo esta acompanhada de nenhum tipo de beneficio
adicional.

9.6. Os casos omissos serdo analisados e deliberados pela Comissao Gestora do PACTec, com
a participagao da FAI*UFSCar, na qualidade de proponente e responsavel institucional pela execucao

do processo seletivo.
Sao Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Alagui Marques Pereira

Coordenador Gestao de Pessoas FAI*UFSCar
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ANEXO I - RELACAO DE PROJETOS

Conforme clausula 1.1, o candidato precisa, preferencialmente, ter periodo de conclusio do curso posterior a junho de 2027.

tde.
Projeto FAI , . Qude . . .. A coo
Emenda Titulo do projeto de Orientador Pré-Requisitos Competéncias Desejaveis
SAPIENS .
bolsista
Mercado de Energia elétrica: Analise da
legislaga iabilidad omi Est. do E haria  Elétri . . .
18120 2026.265.79421 eigl.s acdo € via 11~a ¢ economlcfa 1 Jahyr Goncalves Neto S a . c‘u.rsan ° ngenhana .e riea ¢ Conhecimentos em fontes alternativas de energia.
utilizando a geragdo de energia disponibilidade de 20 horas semanais.
fotovoltaica
Protétipo para Medigcdo e Andlise da . ‘o . .
. . . Est do E hi Elét Conh t trolad €
18120 2026.265.79421 |Poténcia Fotovoltaica em Diferentes 1 Juan Paulo Robles Balestero S ar ‘c‘u.rsan o wneenfiania .enca el-on ecnnfino e . ricrocontrotadores
N L . disponibilidade de 20 horas semanais. programagdo em Javascript.
Angulos de Inclinagdo e Azimute
Conceitos da arquitetura
multissensorial: Um Estudo de Caso . . Ter aptiddo para escrita cientifica e disposicao (¢
. . Ricardo  Henrique Alves L. . N L . ~ 1 o
18120 2026.265.79421 |sobre a Experiéncia Imersiva nos 1 Correa Estar cursando o técnico em Edificagdes dedicagdo para leitura, compreensdo e analise critica
Espacos do IFSP Campus Votuporanga de textos académicos
SP.
Levantamento socioespacial e .. . -
comportamental para elaboragio de Estar cursando o técnico em edificagdes. Ter
. . . .. di ibilidade de horario. IRA e participagdo | T idade de ob a ali itica.
18108 2026.014.81112 |diretrizes para requalificagdo de espagos 1 Guilherme Shoiti Ueda 1spomn thdade e. orario , ep? 101.pf1(;.ao e Capfi c1.a © g 9 se.r Vagfao ¢ analise crtie
. em projetos anteriores também serdo critérios | Competéncia em escrita cientifica.
ociosos. O caso do Campus IFSP- -
de selegao.
Votuporanga.
Comparagio entre resultados Estar cursando Engenharia Civil e ter cursado
experimentais de resisténcia de ligagdes . . adisciplina de Estruturas de Madeira. Ter feito .. . L,
18108 2026.014.81112 . 1 Cristiane Prado Marin e, , Competéncia em metodologia e escrita cientifica.
entre elementos de madeira com ou estar fazendo iniciagdo cientifica na area de

diferentes densidades usando pregos,

estruturas de madeira.
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com os valores tedricos obtidos pela
NBR 7190/2022

Protétipo de sistema gerador de laudo de

Estar cursando pelo menos o segundo ano do

conhecimento em programagdo, banco de dados ¢

181 2026.014.81112 i édi io X E Arauj ini
8108 026.014.8 1mag.enAs II.ledlCB:S d.e raio X com uso de vandro de Araujo Jardini curso Bacharelado em Sistemas de Informagéo |Inteligéncia Artificial do tipo LLM
Inteligéncia Artificial
1984, DE GEORGE ORWELL, E A
TECNOLOGIA COMO . . Estar cursando pelo menos o segundo ano do .. . .,
18108 2026.014.81112 FERRAMENTA DE CONTROLE Aender Luis Guimaraes Ensino Médio do IFSP. Competéncia em metodologia e escrita cientifica.
SOCIAL.
Aplicacao de Algoritmos de ..
Aprendizado de Maquina para Auxilio Ef;j;mzzzaiio Si(s)ter::ssode d; foTrre::I;(()) ;I; Conhecimento de banco de dados. Conhecimento de
18108 2026.014.81112 [na Detecgdo de Possiveis Evasdes e Rafael Garcia Leonel Miani . e cao. . |Ciéncia de dados basico. Conhecimento da
- . oo disponibilidade de 15 a 20 horas semanais. | .. N
Retengdes no Ensino Técnico Integrado S linguagem de programacgdo Python
. 1 Familiaridade com banco de dados e python
ao Ensino Médio
Sistema de Visdo Computacional por . —1,.. |Conhecimento na area de Eletronica ¢ Impressdo 3D).
. . L. Estar cursando o curso de Engenharia Elétrica. . . . -
18108 2026.014.81112 [meio de Algoritmos para Caracterizag@o Jahyr Goncalves Neto . o . Conhecimento em programagdo e simulagdo no
Y Ter disponibilidade de 20 horas semanais
Geométrica de Pegas Impressas em 3D IMatlab.
MODULO EDUCACIONAL DE UM . . Estar cursando o curso de Engenharia Elétrica. |Conhecimento na éarea de Circuitos Elétricos:
18108 2026.014.81112 LEVITADOR MAGNETICO Rodrigo Cleber da Silva Ter disponibilidade de 20 horas semanais Conhecimento em programagao.
PROGRAMA ON-LINE PARA Estar cursando Engenharia Civil e ter feito ou
18108 2026.014.81112 ESTIMATIVA — ORCAMENTARIA: Gustavo Cabrelli Nirschl estar fazendo iniciagdo cientifica na drea de Conhecimento basico em HTML e Javascript.

INSTALACOES HIDRAULICAS E
ELETRICAS

planejamento e orcamento. Ter feito a
disciplina de Calculo Numérico.

FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Rod. Washington Luis, km 235 - C.P. 147 - CEP 13565-905 - Sdo Carlas — SP - Brasil
9000 - E-mail fai@fai.ufscar.br - Site www.fai.ufscar.br

Telefone (16) 3351
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18108

2026.014.81112

Comparagdo entre resultados
experimentais de resisténcia de ligacdes
entre elementos de madeira e chapas de
aco usando pregos, com os valores
tedricos obtidos pela NBR7190/2022

Cristiane Prado Marin

Estar cursando Engenharia Civil e ter cursado
a disciplina de Estruturas de Madeira. Ter feito
ou estar fazendo iniciacdo cientifica na area de
estruturas de madeira.

Competéncia em metodologia e escrita cientifica.

18120

2026.265.79421

Telhado verde: uma solugéo sustentavel
de conforto térmico.

Guilherme Ueda

Estar cursando engenharia civil, a partir do
terceiro semestre

Ter habilidades manuais para confeccdo de
magquetes, modelos de marcenaria e afins.

Saber realizar Leitura ¢ desenvolvimento de
desenhos técnicos em AutoCAD, Revit ou similar.

FUNDAGAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Rod. Washington Luis, km 235 - C.P. 147 - CEP 13565-905 - Sdo Carlos — SP - Brasil
Telefone (16) 3351-9000 - E-mail fai@fai.ufscar.br - Site www.fai.ufscar.br
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ANEXO II - EXPERIENCIA DO CANDIDATO
(no méximo 2 paginas)
Nome do estudante:
Prontuario:
Link do curriculo Lattes:

Titulo do projeto (conforme Anexo I):
1) Experiéncia atuando em pesquisa com as mesmas caracteristicas da vaga pleiteada:

2) Para cada um dos pré-requisitos (Anexo I) da vaga, explique porque vocé atende aos pré-

requisitos:

3) Liste porque vocé cumpre os Requisitos Desejaveis (Anexo I) da vaga pleiteada:

FUNDAGAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Rod. Washington Luis, km 235 - C.P. 147 - CEP 13565-905 - Sdo Carlos — SP - Brasil

Telefone (16) 3351-9000 - E-mail fai@fai.ufscar.br - Site www fai.ufscar.br 12
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ANEXO III - FORMULARIO DE RECURSO

Nome do Candidato

Campus

N° do Edital

Titulo do projeto ao qual se
candidatou

Fundamentacio para o Recurso

FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AC DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Rod. Washington Luis, km 235 - C.P. 147 - CEP 13565-905 - Sdo Carlos — SP - Brasil
Telefone (16) 3351-9000 - E-mail fai@fai.ufscar.br - Site www fai.ufscar.br
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ANEXO IV - TERMO DE ANUENCIA DO RESPONSAVEL

Eu, [NOME DO RESPONSAVEL], portador(a) da carteira de identidade namero
[XX.XXX.XXX], expedida por [ORGAO EMISSOR], CPF [XXX.XXX.XXX-XX], residente a
[ENDERECO COMPLETO], na cidade de [NOME DA CIDADE], UF SP, declaro, para os fins legais,
que conheco as normas do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO
CIENTIFICA DO IFSP (PIBIFSP), assim como, o EDITAL N° XX/2025 — EDITAL PUBLICO
PARA A SELECAO DE BOLSISTA E FORMACAO DE CADASTRO RESERVA PARA O
PROGRAMA DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA (PACTec) - IFSP CAMPUS [XXXXX], e
que autorizo a participacdo de [NOME DO ALUNO OU ALUNA], CPF [XXX. XXX.XXX-XX],
estudante do curso [NOME DO CURSO] [ANO/PERIODO] do(a) Instituto Federal de Educaco,

Ciéncia e Tecnologia de Sdo Paulo.

Esta autorizagdo tem validade para que o menor indicado participe do processo de selegdo e
caso seja selecionado e contemplado, enquanto durar a vigéncia da bolsa, portanto, devera permanecer
junto aos documentos do menor, devidamente assinados.

Esta autorizacdo ndo dispensa a solicitacdo de autorizacdo do responsdvel em casos de

deslocamento.
Cidade, DD de MM de 2026
Assinatura do responsavel
Telefone do responsavel para contato:

*4 assinatura pode ser no formato eletronico

FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AC DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Rod. Washington Luis, km 235 - C.P. 147 - CEP 13565-905 - Sdo Carlos — SP - Brasil
Telefone (16) 3351-9000 - E-mail fai@fai.ufscar.br - Site www fai.ufscar.br
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